DES: Ingenieria
Programa(s)
Educativo(s):
Tipo de materia: Obligatoria
Clave de la materia: Cl602
Semestre: 6

Area en plan de
estudios:

Clave: 08MSU0017H Créditos 5

. Total de horas por 5
FACULTAD INGENIERIA semana:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Ingenieria Fisica
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LOGRAR PARA DAR

Ciencias de la Ingenieria

Teoria: 4
Practica
Taller:

Laboratorio: 1

Practicas
Clave: 08USU4053W complementarias:

Trabajo extra clase:

PROGRAMA DEL CURSO: Total de horas 80
, , semestre:
ELECTRONICA ANALOGICA (Fechade
. 31/10/2017
actualizacion:
Clave y Materia CI502

requisito:

Propésitos del Curso:

Al finalizar la materia, los alumnos adquieren conocimientos teérico practicos de conceptos de
electronica analdgica y el funcionamiento de los principales dispositivos, de los cuales distinguiran sus
caracteristicas, aplicaciones y configuraciones para incorporarlos en la solucién a problemas de
ingenieria y ciencias.

Al final del curso el estudiante sera capaz de:
e Disefar, diferenciar, aplicar, resolver utilizando las técnicas y conocimientos de sistemas y
circuitos eléctricos dentro de la electronica analdgica, en los dispositivos electrénicos que nos
permiten controlar algun sistema analogo dentro de la electronica basica.

COMPETENCIAS
Profesionales:
Proyectos de Ingenieria:
Utiliza los conocimientos necesarios para la planeacion, analisis, disefio y desarrollo de proyectos de
ingenieria, utilizando las tecnologias y los principios de la administracion para la optimizacién de los
recursos, considerando su impacto ambiental.

e |dentifica areas de oportunidad en el area de ingenieria.

Especificas:
Investigacion y Estudios Avanzados:
Demuestra las habilidades para realizar investigacion y capacidades para continuar con estudios de
posgrado en las areas de Fisica, Matematicas, Ingenieria y areas afines, contribuyendo a la solucién
de problemas relacionados con su area de competencia.

e Apoya en proyectos de disefio ingenieril y de investigacion cientifica.




CONTENIDOS
(Unidades, Temas y Subtemas)

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
(Por Unidad)

1.

DIODOS SEMICONDUCTORES

Fisica del Diodo.

Circuitos Equivalentes para Diodos.
Caracteristicas de Diodos.

Pruebas de Diodos.

Tipos de Diodos.

Aplicaciones de Diodos.
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Emplea el diodo de acuerdo a sus principios
fisicos en circuitos rectificadores.

TRANSISTORES DE UNION BIPOLAR (BJT)

2.1.
2.2

Fisica del BJT.
Configuraciones del BJT.

2.3. Caracteristicas del BJT.

2.4. Polarizacién de DC para BJT.
2.5. Aplicaciones del BJT.

Emplea las configuraciones y caracteristicas de
los dispositivos de 3 capas controlados por
corriente.

TRANSISTORES DE EFECTO DE CAMPO
(FET)

3.1.
3.2.

Fisica del FET.
Configuraciones del FET.

3.3. Caracteristicas del FET.

3.4. Polarizacion de DC para FET.
3.5. Aplicaciones del FET.

Emplea las configuraciones y caracteristicas de
los dispositivos de 3 capas controlados por
voltaje.

ANALISIS A PEQUENA SENAL DEL BJT

4.1. Configuracion de Polarizacion Fija con
Emisor Comun.

Polarizacion por Divisor de Voltaje.
Configuracion de Polarizacion en Emisor
para Emisor Comun.

Configuracion de

Emisor-Seguidor.

Configuracion de Base Comun
Configuracion de Retroalimentacién en
Colector.

Configuracion de Retroalimentacion de DC
en Colector.

Localizacién de Fallas.

Aplicaciones.

4.2.
4.3.

4.4.

4.5.
4.6.

4.7.

4.8.
4.9.

Identifica los conceptos basicos en analisis de
pequefia senal en aplicaciones de los
dispositivos de 3 capas.




5. ANALISIS A PEQUENA SENAL DEL JFET

5.1. Modelo de Pequefia Sefal para el FET.

5.2. Configuracién de Polarizacién Fija para el
JFET.

5.3. Configuracion de Autopolarizacion para el
JFET.

5.4. Configuracion de Divisor de Voltaje para el
JFET.

5.5. Configuraciéon Fuente-Seguidor (drenaje
comun) para el JFET.

5.6. Configuracion de Compuerta Comun para el
JFET.

5.7. MOSFET's de Tipo Decremental.

5.8. MOSFET s de Tipo Incremental.

5.9. Configuracion de Retroalimentacién en
Drenaje para el E-MOSFET.

5.10. Configuracién de Divisor de Voltaje para

el E-MOSFET.
5.11.Localizacion de Fallas.
5.12. Aplicaciones.

Identifica los conceptos basicos en analisis de
pequefa sefal en aplicaciones de los
dispositivos de 3 capas.

RESPUESTAALAFRECUENCIADE BJT's y
JFET's

6.1.
6.2.

Conceptos Basicos.

Analisis de Baja Frecuencia.: Grafica de
Bode.

Respuesta a Baja Frecuencia: Amplificador
BJT.

Respuesta a Baja Frecuencia: Amplificador
FET.

Capacitancia de Efecto Millar.

Respuesta a Alta Frecuencia: Amplificador
BJT.

Respuesta a Alta Frecuencia: Amplificador
FET.

Efectos de Frecuencia en Multietapas.
Prueba de Onda Cuadrada.

6.3.
6.4.

6.5.
6.6.

6.7.

6.8.
6.9.

Identifica los conceptos basicos en los analisis
en respuesta en frecuencia en los dispositivos
controlados por voltaje y corriente.

CONFIGURACIONES COMPUESTAS

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.

Conexion en Cascada.

Conexion Cascote.

Conexién Darlington.

Par de Retroalimentacion.

Circuito CMOS.

Circuito Amplificador Diferencial.
Circuitos Amplificadores Diferenciales.

Identifica configuraciones compuestas para
aplicaciones en voltaje y corriente.

AMPLIFICADORES OPERACIONALES
(AMPOP)

8.1. Fundamentos del AMPOP.
8.2. Modos de Operacioén.

8.3. Especificaciones del AMPOP.
8.4. Circuitos Basicos del AMPOP.
8.5. Aplicaciones del AMPOP.

Emplea fundamentos del amplificador
operacional en aplicaciones y circuitos basicos.




9. AMPLIFICADORES DE POTENCIA

9.1. Definiciones y Tipos de Amplificadores.

9.2. Amplificador Clase A Alimentado en Serie.

9.3. Amplificador Clase A Acoplado por
Transformador.

9.4. Operacién del Amplificador Clase B.

9.5. Circuitos Amplificadores Clase B.

9.6. Distorsion del Amplificador.

9.7. Disipacién de Calor del Transistor de
Potencia.

9.8. Amplificadores Clase C y Clase D.

Emplea fundamentos del amplificador
operacional en aplicaciones y circuitos basicos.

10. RETROALIMENTACION Y CIRCUITOS
OSCILADORES

10.1.  Conceptos de Retroalimentacion.

10.2. Tipos de Conexién de Retroalimentacion.

10.3. Consideraciones de Fase y Frecuencia.

10.4. Circuitos Practicos de Retroalimentacion.

10.5. Tipos de Osciladores.

Identifica conceptos de retroalimentacién y
circuitos osciladores en circuitos analdgicos.

11. DISPOSITIVOS OPTOELECTRONICOS

11.1.Fotodiodos.

11.2.Celdas Fotoconductoras.
11.3.Diodos Emisores de Luz (LED’s).
11.4.Pantallas de Cristal Liquido.
11.5.Celdas Solares.
11.6.Fototransistores.
11.7.Optoaisladores.

Identifica los dispositivos opto electrénicos para
aislamiento de tierras fisicas.

12. TIRISTORES

12.1. Rectificador Controlado de Silicio (SCR).
12.2.  Operacion Basica del SCR.

12.3. Caracteristicas del SCR.

12.4. Aplicaciones del SCR.

Identifica los conceptos, operacion basica y
aplicaciones de los tiristores como dispositivos
de disparo contralados en aplicaciones
especificas.

12.5. DIAC.
12.6. TRIAC.
METODOLOGIA

equipo y para el resto del grupo.

1. Para cada Unidad, se presenta una introduccién por parte del maestro,
utilizando un organizador previo tematico.

2. Se entrega el material grafico para su lectura. Se disefia un cuestionario
para el manejo de los contenidos y debe entregarse una copia al maestro al
inicio de la clase, este producto se utiliza para la discusién de tema por

Métodos Estrategias
e Centradoenla Trabajo de equipo en la elaboracion de
tarea tareas, planeacion, organizacion,

cooperacion en la obtencién de un producto
para presentar en clase.

e Inductivo e Observacion
e Comparacion
e Experimentacion

e Deductivo e Aplicaciéon
e Comprobacion




METODOLOGIA

1. Para cada Unidad, se presenta una introduccioén por parte del maestro,
utilizando un organizador previo tematico.

2. Se entrega el material grafico para su lectura. Se disefia un cuestionario
para el manejo de los contenidos y debe entregarse una copia al maestro al
inicio de la clase, este producto se utiliza para la discusién de tema por
equipo y para el resto del

rupo.

Demostracion

e Sintético

Recapitulacion
Definiciéon

Resumen

Esquemas

Modelos matematicos
Conclusion

Técnicas
e Lectura
e Lectura comentada
e Expositiva
e Debate dirigido
e Dialogo simultaneo

Canon
Rotafolio

Material de Apoyo didactico: Recursos
e Manual de Instruccion
Practicas de laboratorio
Materiales graficos: articulos, libros, diccionarios, etc.

Pizarrén, pintarrones
Proyector de acetatos
Modelos tridimensionales

EVIDENCIAS DE DESEMPENO

CRITERIOS DE DESEMPENO

Se entrega por escrito:

e Realizacion de actividades.

e Pruebas escritas.

e Pruebas de ejecucién de
tareas reales y/o
simulaciones.

e Portafolio.

e Pruebas de ejecucion.

Los resumenes deberan abarcar la totalidad del contenido
programado para dicha actividad.

Los cuestionarios se reciben si estan completamente
contestados, no debe faltar pregunta sin responder.

Las exposiciones deberan presentarse en un orden légico.
Introduccion resaltando el objetivo a alcanzar, desarrollo
tematico, responder preguntas y aclarar dudas y finalmente
concluir. Entregar actividad al grupo para evaluar el contenido
expuesto.

Los trabajos se reciben si cumplen con la estructura
requerida, es muy importante reportar las referencias
bibliograficas al final en estilo APA.

FUENTES DE INFORMACION
(Bibliografia/Lecturas por unidad)

EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES
(Criterios e instrumentos)

ELECTRONICA: TEORIA DE CIRCUITOS Y [Se toma en cuenta para integrar calificaciones parciales:

DISPOSITIVOS ELECTRONICOS
R.L. Boylestad y L.Nashelsky.
Ed. Pearson Educacion.

e 3 examenes parciales escritos donde se evalla
conocimientos, comprension y aplicacién. Con un
valor del 30%, 30% y 40% respectivamente.

La acreditacion del curso se integra:
e Examenes parciales: 60%
e Laboratorios y/o practicas: 30%
e Cuestionarios, resumenes, participacion en
exposiciones, discusion individual, por equipo y
grupal: 5%
e Asistencia: 5%




FUENTES DE INFORMACION
(Bibliografia/Lecturas por unidad)

EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES
(Criterios e instrumentos)

Nota: para acreditar el curso se debera tener calificacion
aprobatoria tanto en la teoria como en las practicas. La
calificacién minima aprobatoria sera de 6.0

Cronograma del Avance Programatico
S emanas

Unidades de aprendizaje 112(3|4(5(6]|7([8|9 ol1l2l3lals
1. Diodos semiconductores X| X
2. Transistores de union bipolar (BJT) X
3. Transistores de efecto de campo (FET) X
4. Analisis a pequefna sefal del BJT X
5. Analisis a pequena senal del JFET X
6. Respuesta a la frecuencia de BTJ's y X
JFET’'S
7. _Configuraciones compuestas X
8. Amplificadores operacionales (AMPOP) X| X
9. Amplificadores de potencia X
10. Retroalimentacion y circuitos osciladores X
11. Dispositivos optoelectronicos X| X
12. Tiristores X




